DIODA UNIWERSALNA
AAP120 i 2XAAP120

Dioda germanowa ostrzowa AAP120 charakteryzuje sig
wysokim napieciem wstecznym. Jest ona przeznaczona
gléwnie do stosowania w ukladach detekeyjnych i zabez-
pieczajgeych.

Diody AAP120 dobierane parami sg stosowane w odbior-
nikach FM w ukladzie detektora stosunkowego.
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SWW 1156-121

Warunki dobierania diod parami t.., = 298 K (25°C)
Diody 2X AAP120 s3 dobierane parami na minimum ré6z-
nicy warto$ci Srednich prgdu wyprostowanego w parze
diod.

Pomiar pradu wyprostowanego jest prowadzony w ukta-
dzie podanym na rysunku. )
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Uklad pomiarowy do parowania diod

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartoSci parametrow eksploatacyjnych

Napiecie wsteczne Ur 70 A%
Szczytowe napigcie
wsteczne Uagme 100 \%
Prad przewodzenia Ir 25 mA
" Szczytowy prad )
przewodzenia Irm 80 mA
Temperatura zlacza t; 348 K (75°C)
Zakres temperatury
skladowania tstg

218348 K (—55...+175°C)

Parametry statyczne; tomp = 298 K (25°C)

typ. maks.
Napiegcie przewodzenia
przy Ir =10 mA Ur 1,3 2,2 Vv
Prad wsteczny
przy Up =100V Ir 100 250 RA

Parametry dynamiczne; tq,,» = 298 K (25°C)

typ. maks.
Pojemnosé
przy f=10,7 MHz C 0,7 - 1 pF
Ug=1V

26 Elementy poéiprzewcdnikowe

Diody przeznaczone do parowania sg selekcjonowane pod
katem sprawnoéci detekciji.

min. typ. maks.

Roéznica wartosci $red-

nich prgdu wypro-

stowanego

przy f =10,7 MHz Al

dlaUeyy =4V — 1 2 uA

dlaUeyy =16 V — 5 10 nA
Sprawno$¢ detekeji

przy f = 10,7 MHz;

Uesy =3V R =30kQ; 1

C = 300 pF 65 B — Y

Diody dobiera si¢ parami na Zyczenie odbiorcy zawarte

© w zambwieniu.
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Charakterystyki pradowo-napieciowe
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Charakterystyki wsteczne Ir = f(Ur)
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Charakterystyka przewodzenia Ir = f(Ur)
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Charakterystyka pojemnosci diody C = f(Ur)
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CEMI

NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM POLPRZEWODNIKOW

ul. Komarowa 5
02-975 Warszawa
Telefon: 43 14 31 -39
Teleks: 813 219
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BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 2894 11; 28 64 74
Teleks: 813 435






